
AD 155 

Typ tranzystora: tranzystor germanowy 

Firma: TELEFUNKEN 

Wykonanie: tranzystor germanowy warstwo-
wy p-n-p w obudowie metalowej, ciężar max 
10 G 

Zastosowanie: wzmacniacze mocy i stopnie 
wyjściowe m.cz., układy przeciwsobne 

Rys. 1-111. AD155 

Wartości charakterystyczne" 

min typ max 

- U B E 240 mV przy - U C E = 6 V, - I c = 50 mA 

- H 0,42 mA przy - U C E = 6 V, —Ic = 50 mA 
- U B E 400 mV przy U CE = 1 V, - I c = 300 mA 

- H 7,5 mA przy - U C E = 1 V, - I C = 300 mA 

T'21 E 120 przy - U C E = 6 V, —IC = 50 mA 

^21E 40 przy - U C E = 1 V, —IC = 300 mA 

L'21EI 1,32) przy - U C E 
= 6 V, - I C = 50-H 300 

1,32) przy -UCE = 1 V, —Ic = 0,3-Hi A 
I'21E2 

—IcBO 20 piA przy -UCB = 6 V 

—IcBO 30 f/A przy ~UCB = 25 V 

~~IcB0 500 [xA przy -UCB = 6 V, U = 70°C 
CES 250 fxA przy -UCB = 25 V -UEB = 0 

—IEBO 30 (xA przy -UEB = 12 V 
~ U C E O 16 V przy -Ic = 12 mA 

U CER 25 V przy -Ic = 1 mA, Rbe = 500 Cl 
fh21e 11 kHz przy -UCE = 2 V, —Ic = 10 mA 

U BE 10 mV przy -UCE = 6 V, —I c = 5 mA 
IB 25 % przy -UCE = 6 V, — I c = 50 mA 
IB 25 % przy - U C E = 1 V, - I c = 300 mA 

Wartości graniczne 

~ UCBO m a x 2 5 V I c M max 2 A 

— UCEO m a x 1 6 V 0 max 9 0 ° C 

— U CER max 2 5 3 ) V p 
ffc J~C max 7,5 °c/w 

" ^ M O m a x 1 2 V P 
1 TOT max 64) W 

IC max 1 A HTG — 5 5 - r + 7 5 °c 

" TAMB = 25°C 
2> warunek dobierania parami 
3> RBE =fi 500 n 
4> TCASE < 45°c 



Rys. 1-112. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-113. Charakterystyka wejściowa 

Rys. 1-114. Charakterystyka sterowania prą-
dowego 
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Rys. 1-1)5. Charakterystyka sterowania na-
pięciowego 



Rys. 1-116. Zależność współczynnika wzmóc- Rys. 1-117. Zależność napięcia kolektora od 
nienia prądowego od prądu kolektora rezystancji R B E 
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Rys. 1-118. Zależność prądu zerowego kolek-
tora od temperatury złącza 


